BB 100 G

Si-Kapazitdts-Diode

Ausfihrung Si-Diode in Epitaxial-Planar- » g

max ’m
Technik im Glasgehsuse DO 7a (DIN51A2). e opstmax
Typenkennzeichnung durch Farbringe auf
der Katodenseite, * T
25,4t 7,6 25,4
min max min
Anwendung Als Kapazitits-Variations- DO 7a (0,2g) 1:1
Diode, besonders geeignet fiir automatische
VHF -Abstimmung. Der Kapazitdtsbereich
bei Ur =30 V von 3,6 bis 6,8 pF wird in drei
Gruppen aufgeteilt, die durch die Farbe des
Katodenrings gekennzeichnet sind.
Grenzwerte bei Ty =25°C
Sperrspannung Ugr [35 A%
Durchlal-Strom Ip 100 mA
Verlustleistung Pt " 250 mW
o
Sperrschichttemperatur  Tj 175 oC
Lagertemperatur Tg |-55...200 oC
Allgemeine Kennwerte bei Ty =25°C
Durchlal-Spannung Ip =100 mA Up [<1 A%
Sperrstrom Ur=30V IR <0,1 A
Ur=35V <10

Sperrschichtkapazitit Ur=30V C pF .
f=1 MHz Katodenring griin 3,6...4,6

blau 4,4...5,6

rot 5,4...6,8
Sperrschicht-Kapazitits- Ur1=3 V C >2,4
Verhiltnis — 1
f=1 MHz Ugg =30V c,
Serienwiderstand Ug=3V Rg <2 Q
=100 MHz
01.71
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BB 141 A, BB 141 B, BB 142

Tuner-Dioden

Silizium-Kapazitatsdioden in Epitaxie-Planar-Technik mitsehr groBer nutzbarer
Kapazitatsdnderung zur Abstimmung tiber den gesamten Frequenzbereich in
VHF-bzw. UHF-Fernsehtunern.

Diese Diodenwerden einzeln oderin Bestiickungssitzengeliefert (z.B. Terzette
oder Quartette). h

Glasgehause JEDEC DO-35
54 A2nach DIN 41 880

—

Gewichtca.0,13g max.1,58%
MaBein mm .

[}
In listenméBiger Ausfiihrung werden & Katuen-
diese Dioden gegurtet geliefert. Kennzeichen

Né&heres siehe unter ,,Gurtung”.

rrmzs
e '

Grenzwerte

Sperrspannung Ur 30 \
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts —55...+150 °C

Kennwerte bei ;= 25°C
BB141A BB141B BB142

Kapazitat .

beiUg= 1V Ctot 16 19 17 pF
beiUg= 3V Ciot 11 13 12 pF
beiUg =25V Ctot 2..2,35 2,25..2,65 2..3 pF
ausnutzbares Cior (3

Kapazitdtsverhaltnis M 4.6

beiUg=3..25V Ctot (25V)

Serienwiderstand rs 0,6(<0,8) 0,6(<0,8) 09(<1,2) Q
beif=470MHz, Cio; =9 pF

GrenzfrequenzfirQ =1 far 24 24 16 GHz
beiUgp =3V

Serienresonanzfrequenz fo 2 2 1,8 GHz
beiUg=25V :

Serieninduktivitat Ls 2,5 2,5 2,5 nH
gemessenin 1,5mm

Abstand vom Geh&use

Sperrstrom Ir <50 <50 <50 nA
beiUg =28V

Durchbruchspannung Usr)r  >30 >30 >30 \
beilp =100 pA
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BB 141 A, BB 141 B, BB 142

Fir zwei beliebige Dioden (C1; C2) eines aus n Dioden bestehenden Bestiik-
kungssatzes gilt folgende Gleichlaufbedingung:

Bezogen auf die Kapazitat Cyy der Mittelwertsdiode betragt im Spannungs-
bereich Ug = 3...25 Vdie maximale Kapazitatsabweichung + 1,5%.

Dabei glit:
_ C1+C2

2

Cum

Die Kapazitatsabweichung fir zwei beliebige Dioden aus verschiedenen
Bestiickungssétzen kann fiir BB 141 Aund BB 141 Bbis zu + 20% und fiir BB 142
bis zu +25% betragen.
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BB 141 A, BB 141 B, BB 142

Crot

Kapazitat
in Abhéngigkeit von der
Sperrspannung

pF -
20

BB 141, 142

7;=25°C

AN
N

N

1 2 345 10 2
—» g

345

100V

Kapazitat
in Abhangigkeit von der
Sperrschichttemperatur

Relativwerte
BB141, BB 162
LU= 3V
1,02
,/ 10V
CalT) yARPy=
Cror(25°C) // T -
Y 25V
10 /
=
099
098
097
096
095

0 20 40 60 80 100 °C

=

Steilheit
in Abhéngigkeit von der
Sperrspannung

%/ BB 141,BB 142

20

N7

Temperaturkoeffizient
der Sperrschichtkapazitit
in Abhéngigkeit

von der Sperrspannung

K- 8B 141,88 142
1072
ac EENEE
1073
N -
N
N
\\
N
\\
\\
107
1 10
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BB 141 A, BB 141 B, BB 142

Serienresonanzfrequenz Grenzfrequenz
in Abhéngigkeit von der in Abhangigkeit von der
Sperrspannung Sperrspannung
Relativwerte Relativwerte
- BB141, BB 142 BB141, BB 142
100 10
fa1 (Up) fo(Ug)
far (3v) 1o (25V)
10
II
Vi
/
1
//
0
// A
1 — A
7z
-
=25
[¢] . [o}] ERERT|
1 10 00 vV 1 10 100V
— U, — -
Sperrstrom Giite
in Abhangigkeit von der in Abhangigkeit von der
Sperrspannung Frequenz
nA BB 141,BB 142 : BB 141,142
10 10°
UR=3V
7 \\ T;=25°C
S
In Q
3 N
1 2
I
l’ \ 8B 141
102
/ , \\ N
[ ‘ ®
y 4 4
/'l : \ A\
BB 142
’ 2
v
p \
A - _oco
0,01 ] [=25°C 10 ; )
1 10 100 V 10 2 348 10 2 3¢5 10°MHz

——Up —_—» f
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BB 221, BB 222

Tuner-Dioden

Silizium-Kapazitatsdioden in Epitaxie-Planar-Technik mit sehr groBer nutz-
barer Kapazititsdnderung zur Abstimmung iber den gesamten Frequenz-
bereich in VHF- bzw. UHF-Tunern.

Diese Dioden werden einzein oder in Bestiickungs- f‘
sétzen geliefert (z.B. Terzette oder Quartette).
€ I
s T
£ max.158 ¢
—o || pem—
Glasgehéduse JEDEC DO-35 5w
54 A 2 nach DIN 41880 £ W
Gewichtca. 0,13 g Katoden-
MaBe in mm g Kennzeichen
[ S
In listenméBiger Ausfilhrung werden €
diese Dioden gegurtet geliefert. l 05¢
Néheres siehe unter ,Gurtung”.
Grenzwerte
Sperrspannung Urp 30 \
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts " -55..+150 °C

Kennwerte bei T7; = 25 °C
BB 221 BB 222

Kapazitat

beiUg= 1V Ctot 17 17 pF
beiUg= 3V Ctot 1 11 pF
beiUg =25V Ctot 1,8..2,2 1,8..2,6 pF

ausnutzbares Kapazitdtsverhiltnis Ciot (3V)

bei Ug = 3..25V —— 5..6 4,3..6

Crot (25 V)
Serienwiderstand rs 0,6 (<0,8) 0,9(<1,2) Q
bei f = 470 MHz, Ctot = 9 pF
Grenzfrequenz fiir Q = 1 fo1 24 16 GHz
beiUp =3V
Serienresonanzfrequenz fo 2 1,8 GHz
bei Ugp =25V
Serieninduktivitat, gemessen in Ls 2,5 2,5 nH
1,5 mm Abstand vom Gehduse
Sperrstrom bei Ug = 28 V Ig <50 <50 nA
Durchbruchspannung UiBR)R >30 >30 \

bei /g = 100 pA
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BB 221, BB 222

Fiir zwei beliebige Dioden (C71; C2) eines aus n Dioden bestehenden Be-
stiickungssatzes gilt folgende Gleichlaufbedingung:

Bezogen auf die Kapazitat Cy der Mittelwertsdiode betrdagt im Spannungs-
bereich Ug = 3...25 V die maximale Kapazitatsabweichung +1,5%,

_c1+c2

dabei dilt:
igl 2
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BB 221, BB 222

pF
20

Cto{

]O—S

Kapazitat Kapazitét in Abhédngigkeit von
in Abhéngigkeit von der der Sperrschichttemperatur
Sperrspannung Relativwerte
BB221,BB222 %o BB221,BB 222
T T +16
T =25°C, f=1MHz f=1MHz /
1,4 i/
Ciot (7/)100 /
C, ,(25°C
\ ror25°C) //R =3v
\\ o //
/
\ *08 / flov
\\ -»0'5 // /1/
/]
g 4 // 25V]
\ 0.2 Vival
\ 100
NG 02 v/
4
-qu L4
1 2 0 s 100V 20 40 60 80  100°C
— U —7;
Temperaturkoeffizient der Sperrstrom
Sperrschichtkapazitét in in Abhédngigkeit von der
Abhéngigkeit von der Sperrspannung
Sperrspannung
BB221, BB222 nA BB221,BB222
— 10
f=1MHz y
. /
/
N L , /
N
N , /
\ 5 =60°y
s 7 ]
|
N . W /
/
01
i 7= 25°C
VA
/
2 ’/ —t
L~ i
1 2 0 2 s 100V 00! 2 s 10 2 s 100V
s — U
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BB 221, BB 222

Giite
in Abhéngigkeit von der
Frequenz

N BB221,BB222

Ug=3V, T =25°C

BB 221

BB 222

Pd

N

10 2 5 00 s 1000 MHz
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BB 229

Tuner-Dioden

Silizium-Kapazitiatsdioden in Epitaxie-Planar-Technik mit sehr groBer nutz-
barer Kapazitatsanderung zur Abstimmung iiber den gesamten Frequenz-
bereich in VHF-Tunern, insbesondere fiir CATV.

Diese Dioden werden einzeln oder in Bestiickungs-

sétzen geliefert(z. B. Terzette oder Quartette).

Glasgehéduse JEDEC DO-35
54 A 2 nach DIN 41880
Gewicht ca. 0,13 g

MaBe in mm

In listenméaBiger Ausfiihrung wird

diese Diode gegurtet geliefert.
Néheres siehe unter ,Gurtung”.

Grenzwerte
Sperrspannung
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperatur

Kennwerte bei 7; = 25 °C

Kapazitat

beiUg= 1V, f=1MHz
beiUg= 3V,f=1MHz
bei Ug =25V, f=1MHz

ausnutzbares Kapazitatsverhiltnis

bei Ugp =3..25V

Serienwiderstand
bei f = 330 MHz, Ctot = 12 pF

Grenzfrequenz fiir Q = 1
bei U =3V

Serienresonanzfrequenz
bei U =25V

Serieninduktivitat, gemessen in
1,56 mm Abstand vom Gehause

Sperrstrom bei Ug = 28 V

Durchbruchspannung
bei Iz = 100 pA

Ur

Ts

Ctot
Crot
Ctot

Ciot (3 V)
Ciot (25 V)
s

far

fo

Ls

IR

Usr)R

]

min. 26

max.

r— min. 26 405
v

30
150

-55...+150

31

2,6..3

>6,8

0,85

1,9

2,5

<50

>30

max.158 ¢

Katoden-
Kennzeichen

Q59
h—

°C
°C

GHz

GHz

nH

nA
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BB 229

Fiir zwei beliebige Dioden (C1; C2) eines aus n Dioden bestehenden Be-
stiickungssatzes gilt folgende Gleichlaufbedingung:

Bezogen auf die Kapazitdt Cy der Mittelwertsdiode betrégt im Spannungs-
bereich Ug = 3...25 V die maximale Kapazitdtsabweichung +1,5%,

_c1+c2

dabei gilt: Cwm 5
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BB 229

tot

30

20

0°

Kapazitat
in Abhéngigkeit von der
Sperrspannung

~ BB22S
[ =25°C, f=1MHz
A
\
N
\\
NS
1 2 s 10 2 s 100V
—_—‘_>UR

Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitit in

Abhéngigkeit von der
Sperrspannung
BB 229
f= 1MHz
N
N
\\
N
1 2 5 10 2 s 100V
—Up

Kapazitéat in Abhéngigl

keit

von der Sperrschichttemperatur

Relativwerte

3 BB 229
+16
f= 1MHz
#1‘10 l/
Gyl )-100 / |
Cr(25°C) ,UR=3V
+1
10V
+08 7 //
+06 //
+04 // - — o
+02 / -
r § / /
Yy
100 /7
U
-0,2 /
-0
0 20 40 60 80  100°C
Sperrstrom
in Abhéngigkeit von der
Sperrspannung
nA BB 229
10
5
L, V4
1 //
AT =60°C /
3 ’/ ’
2
[o]]
Tj =25°C
g 7
4
2 =+
00t 1 2 5 10 2 s 100V
> Ur
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